OoVv5012

Electronique de diagnostic pour détecteurs
optoélectroniques
0OV-110/10-55VDC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
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Données électriques

Tension d'alimentation V] 10...55DC

Consommation [mA] 40; (24 V)

Nombre total de sorties 1

Technologie PNP/NPN

Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Fréquence de commutation [Hz]

DG 100

Température ambiante [°C] 0...70

Indice de protection IP 40

Protection bornes IP 20

Données mécaniques

Poids [0] 135,5
Boitier montage sur rail
Matieres PBT

Afficheurs | éléments de service
Indication état de commutation 1 x LED, rouge
aide au réglage 1 x LED, jaune

Remarques

Unité d'emballage 1 pieces
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OoVv5012

Electronique de diagnostic pour détecteurs
optoélectroniques
0OV-110/10-55VDC

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: 12 x ...2,5 mm?

Raccordement
@[ 7 -
@
RD | 2 8 |-!
screen | 3 9 |L-
4 10 | L+
RD | 5 11 | PNP
ouT
screen | 6 12 | NPN
1 signal de blocage
2 émetteur
3 récepteur
4 Fonction de sortie
ouT Sorties transistor
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